
































































































专利名称(译) 水平电场施加型薄膜晶体管基板及其制造方法

公开(公告)号 CN100397224C 公开(公告)日 2008-06-25

申请号 CN200510132210.7 申请日 2005-12-22

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG.菲利浦LCD株式会社

当前申请(专利权)人(译) LG.菲利浦LCD株式会社

[标]发明人 安炳喆

发明人 安炳喆

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/133 H01L29/786 G03F7/20 H01L21/027

CPC分类号 G02F2001/136231 G02F1/134363 G02F2001/13629

代理人(译) 徐金国

审查员(译) 钟杰

优先权 1020040112578 2004-12-24 KR

其他公开文献 CN1794076A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种LCD器件包括：基板上的栅线和与栅线相交以限定像素区域的数据
线；包括源极和漏极的薄膜晶体管；平行于栅线的公共线；从公共线延
伸的公共电极和从漏极延伸的像素电极，其中栅线和公共线具有最低层
为透明导电层的至少双层导电层的第一导电层组，并且公共电极通过公
共线的最低层的透明导电层的延伸形成；栅线、源极和漏极具有最低层
为透明导电层的至少双层导电层的第二导电层组，并且像素电极通过漏
极的最低层的透明导电层的延伸形成。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ac3281ae-e476-4895-9cc6-b65fed29c107
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036611023/publication/CN100397224C?q=CN100397224C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100397224C

